








































专利名称(译) 具有双金属层源极和漏极的液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US7170571 公开(公告)日 2007-01-30

申请号 US10/028768 申请日 2001-12-28

[标]申请(专利权)人(译) CHAE GEE SUNG

申请(专利权)人(译) CHAE GEE SUNG

当前申请(专利权)人(译) LG.PHILIPS LCD CO.，LTD.

[标]发明人 CHAE GEE SUNG

发明人 CHAE, GEE SUNG

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1368 H01L21/28 H01L21/336 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/1368

优先权 1020010014651 2001-03-21 KR

其他公开文献 US20020135710A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种液晶显示装置，包括基板;衬底上的栅电极;衬底上方的第一半导体
层，以及第一半导体层上的源电极和漏电极。源电极和漏电极具有以相
同图案形成的第一金属层和第二金属层，并限定源电极和漏电极之间的
间隔。
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